РЕФЕРАТ

Название топологии интегральной микросхемы: Приводится наименование 
Аннотация:
Приведите область применения, назначение или функции интегральной микросхемы с регистрируемой топологией и вид применяемой для ее изготовления технологии. (не более 800 знаков)
Текст реферата печатается через 1,5 интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм.
ПРИМЕР
Название топологии интегральной микросхемы:
"МОНОЛИТНАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА МАЛОШУМЯЩЕГО УСИЛИТЕЛЯ ДИАПАЗОНА 2-4 ГГЦ НА ОСНОВЕ 180 НМ КМОП ТЕХНОЛОГИИ"

Реферат:
ИМС представляет собой малошумящий усилитель, выполненный на основе 180 нм КМОП технологии. Технические характеристики: диапазон частот 2-4 ГГц; коэффициент усиления 23,5±0,3 дБ, коэффициент отражения по входу и выходу -10...-11 дБ; уровень выходной мощности по Р1 дБ не менее 10,8 дБм; коэффициент шума не более 3 дБ; напряжение питания +1,8 В; ток потребления 23 мА. Размеры кристалла 0,9×1,4 мм2. Производство ИМС выполнено за счет средств ….(при необходимости)
